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特点
 内置45 mΩ 超低阻抗MOS

 0.5~4.0 A 限流点可调

 超低负载检测

 支持 Apple® Devices fast charging (Apple®

2.1A / 2.4A mode) 充电协议

 支持三星Galaxy Tab设备快速充电

 支持 BC1.2 & YD/T 1591-2009 充电规范

 内置软启动

 支持单层PCB布局

 工作电压范围4.5 ~ 6.5V.

 封装形式EMSOP8

应用
 USB 旅行充电器

 USB 插座

 USB 车充

概述
UC2500 是一款集成了智能识别和高性能可调节限

流点的电源开关电路，能自动识别苹果、三星和

BC1.2 三种协议。

UC2500 是内置 45mΩ 超低阻抗 MOS 电源开关。适用

于可能碰到的重电容负载和短路的应用场合。当输

出电压低于 1.8V 或 OTSD 模式时，会提供打嗝模式。

UC2500A有可用来检测负载充电电流的STATUS引脚，

根据充电电流大小和变化可以用来判断移动设备的

充电状态，以及一个在不同应用中选择10W或12W模

式的SEL引脚。

封装及原理图

订购信息

型号 封装形式 最小包装 温度范围(°C) 印制

UC2500A EMSOP8 3000 -40~85
UC2500A

XXX
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引脚说明

引脚功能

引脚 名称 说明
(1)

功能描述

1 GND G 接地端

2 RSET I 过流保护设置端

3 IN P/I 芯片电源电压输入端，10uf电容从IN连接到GND，尽量靠近芯片

4 STATUS O 有源低开漏输出，负载超过负载检测阈值时断开

5 SEL I
逻辑电平控制输入；高或悬空时，DP/DM在2.1A模式下运行，低时，DP/DM在2.4A

模式下运行

6 DP O/I DP协议端至连接器，电压输出至移动设备，不用时高阻抗

7 DM O/I DP协议端至连接器，电压输出至移动设备，不用时高阻抗

8 OUT O
芯片电源电压输出端，连接USB的VBUS；将47µF电容从OUT连接到GND，尽可能靠近

IC

(1) G = 地线, I = 输入, O = 输出, P = 电源

印制说明
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额定参数
(1)

不能超过推荐的工作范围（除非另有说明）

参数 最小值 最大值 单位

输入电压范围 IN -0.3 7.0

V

输出电压范围 DP,DM -0.3 5.8

连续输出漏电流 DP input current, DM input current 35

mA

连续输出源电流 DP output current, DM output current 35

ESD 等级， 人体模式(HBM)

IN 4

kV

DP, DM 4

工作节温 TJ -40 125

C
储存温度范围 Tstg -65 150

(1)超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏。这些只是应力额定值，并不意味着设备在这些或任何其他条件下

的功能运行超出了推荐操作条件下的指示。长时间暴露在绝对最大额定条件下可能会影响设备的可靠性。

热特性
不能超过推荐的工作范围（除非另有说明）

热计量（EMSOP8） 单位

θJA 结对环境热阻 65

°C/W
θJCtop 连接到外壳（顶部）的热阻 53

θJCbot 连接到外壳（底部）的热阻 13.5

ΘJB 结板热阻 37

(1) 根据 JESD 51-7 计算封装热阻抗。
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工作范围

参数 最小值 最大值 单位

VIN 输入电压 4.5 6.5
V

VDP/DM DP 输入电压 5.5

IDP/DM DP 持续的漏/源电流 ±10 mA

RSET RSET 阻抗 13 100 kΩ

IOUT 持续的漏/源电流 500 4000 mA

TJ 工作节温 -40 125 C

电气特性
条件: TA = 25°C, VIN = 5.0 V, VSEL = VIN and RSET = 33.0 kΩ. 正极电流进入引脚，所有电压都与

GND有关（除非另有说明）

参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位

芯片内阻

RDSON EMSOP8 封装 IOUT=1A 45 68 mΩ

限流点

IOUT Rset=33.0k 2.50 2.84 3.15 A

打嗝模式

TON_HICCUP 打嗝模式间隔 130 ms

TOFF_HICCUP 打嗝模式的关闭时间 1.3 s

负载检测

ILD_RISING IOUT上升检测电流阈值

Rset=33.0k

135 195 255

mA

ILD_FALLING IOUT下降检测电流阈值 90 145 200

TLD_SET 负载检测设定时间 128

ms

TLD_RESET 负载检测重置时间 128

热保护

升温阈值 172

ºC

迟滞 20
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电气特性
条件: TA = 25°C, VIN = 5.0 V, VSEL = VIN and RSET = 33.0 kΩ. 正极电流进入引脚，所有电压都与

GND有关（除非另有说明）,

参数 测试条件
最小
值

典型值 最大值 单位

欠压锁定

VUVLO UVLO 阈值电压 3.75 3.95 4.15 V

迟滞 100 mV

补偿电流

IIN 输入补偿电流 160 350 µA

BC 1.2 DCP模式（短路）

RDPM_SHORT DP / DM 短路阻抗 125 200 Ω

苹果2.1A模式 (SEL=拉高 or 悬空)

VDP_IPAD DP 输出电压 2.5 2.7 2.9 V

VDM_IPAD DM 输出电压 1.85 2.0 2.15 V

苹果2.4A模式 (SEL=接地)

VDP_IPAD DP 输出电压 2.5 2.7 2.9 V

VDM_IPAD DM 输出电压 2.5 2.7 2.9 V

三星平板模式

VDP_GAL DP 输出电压 1.1 1.2 1.3

V

VDM_GAL DM 输出电压 1.1 1.2 1.3
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封装信息 EMSOP8
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